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Butler-Volmer-Kinetik am Beispielrder Hinreaktion:
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Konzentrationseffekt:  C,(x,)=C., GXP(E—FF (sz

Potentialeffekt: innere Uberspannung kleiner als die dufere
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Effekt verschwindet bei hohen Leitsalzkonzentrationen und

im Nullladungspotential!
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